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Halbleiter und ihre chemische Bindung .

Ubersicht iiber die \ucht:gstcn Halbleiter .
Allgemeines . Ry
Tetraedrisch koord inier tc Hulblc]ter

Weitere anorganische Halbleiter .

Organische Halbleiter

Grenzfiille der chemischen Bmdung und anrgu,-
biindermodell (b,
Metallische und kovalente l‘\rlstllllb

Tonenkristalle :

E nergu,banclcrmodoll und Iomzltat (ler cherm-
schen Bindung

Freie und quasifreie E[ektronml

Kovalenter und ionischer Beitrag zum Bundab-
stand . o .

Tonizitit und Halhleuorwg(nsehaften g

Fehlordnungsreaktionen in Kristallen .

Ubersicht iiber die Gitterfehler
Storstellenionisation :

Das Wasserstoffmodell und seine Grenzen ]
Valenzchemische Betrachtungen zur Stomtullen-
ionisation . i

Substitutionelle Frcmd um! Elgenstorstcllen
Interstitielle Fremd- und Eigenstorstellen .
Vakanzen . ;
Kinetik und G vahgcmrht olcktmmscher Reak-
tionen w
blektronlsche Reuktloncn im sbﬁrstellenfreian
Halbleiter . 5
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